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Motivation et objectifs
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Circuit équivalent d'une bobine 10 kHz 100 kHz 1 MHz 10 MHz do
de mode commun avec Fréquence Comment prédire et réduire la CPE en fonction
la Capacité Paralléle Equivalente (CPE) La CPE limite la performance haute fréquence des inducteurs des propriétés géométriques et des matériaux ?
Modele de la CPE Validation expérimentale
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Prise en compte de |la variation de |'épaisseur d'enrobage
et de la courbure de la spire
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e Modélisation de la CPE, et validation du modéle, avec la courbure des spires,
I'enrobage du noyau et I'isolant du conducteur.

Corps usiné
Connecteur en laiton

de type N

e La précision du modéle permet de prédire la diminution de |la CPE grace a des
écarteurs. L'impact sur le volume final du composant est faible.
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e Un test spécifique et non destructif permet de vérifier en amont |'applicabilité
du modéle selon le matériau du noyau : les matériaux de type nanocristallin et
certains ferrites Mn-Zn sont compatibles.

Circuit équivalent du Dispositif de mesure concu
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composant bobiné et fabriqué en interne Analyseur d'impédance
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